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| * une électroggseni er substrat (102), pour faire ecran A la lu- desdites

secondes el ectrodes (103, 117) qui lul 330

m | reem‘se?ﬁ?%#'@fﬁ"d@?%@m‘%’x&q‘!daﬁi?@ 8112, 113). correspond et auxdits
conduct eur?"‘ﬂ‘éi &'ifk“"( DL ADh, G AG,), au drolt d' une
pant e cor?’ OE'S Pfpa fsl( 1t1%) &di t es secondes Al ectrodes. 35 4.

Di sp05| ti ft°EI "e”Aa"c "{’gﬁsm des selon la revendication 3,

caract eri s&< °3§"r se '}f@ﬂ 1Y8 el fents actifs (104, 119) eat un
transis couches mnces stratifi6es sur ledit
second ssubﬁﬁg‘é‘ﬂpiﬁ% e?,ﬁ:eégaéﬁoiﬁ spositif d"affichage A cristaux

l'i qul des  sgdsits elements ¥RRH 0819) 8t urs ,éng‘eﬁ{acthrl se on ce quo chacun desdits
e6lnment s agidsistndelddft lindaikd borkbeitant! BestdoBTENE A rdsi stance non linHaire
conpor t ant cHée minte\étratifiétsuémSeddhdvubsirast rati fil es sur ledit second substrat
(101, 116) 106146 spositif d affichage A cristaux |iquides solon |la

revendi cation 5, caract6dris en ce quo ledit ele- 50 nent non lin6alre est
une di odie Bisposititdeffichagerd-cristes liqukdé®gelonfa Di spositif d' affi chage A cri st aux

| i qui des sevendicétian 6ccamrctéisé ab beoquededit élér act 6ri se en ce quo le transis- 55
tor A coucmey nor lingaive egtie diodel2Odpuches inse, conme couches sem -conductri ces,
des couchesesfilBees de silicium anorphe fornees par stratification de 8
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7. Dispositif d'affichage a cristaux liquides selon la
revendication 4, caractérisé en ce que le transis- 55
tor & couches minces (104, 119) utilise, comme
couches semi-conductrices, des couches minces
de silicium amorphe formées par stratification de
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